



 Toggle navigation    
 


	首页
	元器件品牌
	我要上传
	手机端


 
 	加载中...
	


 












马上查询





 







IXGP30N60B2 [LITTELFUSE] 

Insulated Gate Bipolar Transistor, 70A I(C), 600V V(BR)CES, N-Channel, TO-220AB, TO-220, 3 PIN; 
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	生产厂家：	
	    LITTELFUSE
      
	描述和应用：	Insulated Gate Bipolar Transistor, 70A I(C), 600V V(BR)CES, N-Channel, TO-220AB, TO-220, 3 PIN
 局域网 栅 功率控制 晶体管
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	型号参数：IXGP30N60B2参数
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Not Recommended
	IHS 制造商	LITTELFUSE INC
	包装说明	FLANGE MOUNT, R-PSFM-T3
	Reach Compliance Code	compliant
	风险等级	5.18
	外壳连接	COLLECTOR
	最大集电极电流 (IC)	70 A
	集电极-发射极最大电压	600 V
	配置	SINGLE
	JEDEC-95代码	TO-220AB
	JESD-30 代码	R-PSFM-T3
	JESD-609代码	e3
	元件数量	1
	端子数量	3
	最高工作温度	150  °C
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